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Siemens Diode BB112 Datasheet
Silizium-Abstimmdiode BB 112
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Typ | BB 112
Best-Nr. | Q62702-B240
Grenzdaten
Sperrspannung Vr 12 v
DurchlaBstrom I 50 maA,
T.=< B0°C
Betriebstemperatur T —55...+ 85 “C
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Kenndaten (T, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Sperrstrom Xy

Ve = 10V - — 50 n&
10V, 7T, =60°C — - 200 | nA

Wechselstromdaten

Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cq

Vg=1V 440 | 470 |520 |pF
85V 16,5 | — 29 pF

Kapazitatsverhaltnis A 18 — — —

Vo= 1V/B5V C: B85

Serienwiderstand Me — 1.4 — 0

Ve =1V, f=05MHz

Gitefaktor Q - 480 - —

Vg =1V, f=05MHz

Temperaturkoeffizient der Diodenkapazitat TC: — 500 — ppm/K

Vo =1V, f=1MHz

Kapazitatsgleichlauf in Bestlckungssatzen AC; — = 3 %

Vi=1...85V Cq
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